Jak rozpoznat velikost SDRAMi Paméti 13.09.1999 Pred casem jsme si zde popisovali, jak vizudlné poznat velikost
paméti SIMM (72pin). Zde se to dalo zjistit na pohled celkem jednoduse zjiSténim poctu obvodu a jejich nozic¢ek. U
SDRAMTA je to vSak jinak. Pro zjednodusSeni jsme vSak zachovali i tuto moznost (viz tabulka vlevo). V dnesni dobé
vsak jiz nemusi zcela souhlasit (paméti 256Mb maji totiz stejny pocet nozicek jako 64 a 128Mb).

Novym zplsobem detekce velikosti je pfesné zjisténi typu instalovanych €ipt a jejich vyrobce. U nds na webu jsou k
dispozici informace o ndsledujicich typech: IBM, Infineon, Micron, Mitsubishi, Mosel Vitelic, NEC, Samsung,
Siemens a Toshiba podle kterych zjistite pouZitou vnitfni organizaci. V pravé tabulce je vypsan postup, jak podle
této organizace a poctu ¢ipti pozname velikost SDRAMu. Tento postup nelze aplikovat zpétné. Je tedy velmi
nepravdépodobné, Ze by mohl existovat napiiklad 32MB SDRAM se 4 Cipy a vnitini organizaci 2Mx32. Soucet ¢ipQ
(4) a jeho datové $itky (32) musi byt vZdy 64 (resp. 72 pro ECC).

Vyse uvedené tabulky popisuji pouze plnohodnotné neposkozené a neopravované paméti. I zde totiz existuji levnéjsi
varianty oznacované jako OEM, QC nebo downgrade. Daji se poznat podle piebrusovanych ¢ipti nebo i jejich
zvlastnim poctem (napi. 6). Tak se vim muzZe stat, Ze pamét’ vypadajici jako 64MB muiZe ve skutecnosti mit jen
32MB nebo i méné. Pokud se jim chcete vyhnout, nakupujte pouze ovéfené znacky nebo typy, které se daji na
internetu (nebo i u nas) overit.

Zndmé problémy:

- organizace 4Mx16 s jakymkoliv poctem Cipt viibec nechodi na Cipsetu VIA VPX'97 (jedna se napiiklad o zdkladni
desku Tomato TX98),

- 32&ipové paméti o velikosti 64MB a 128MB nemusi na nékterych deskach fungovat korektné.
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MICRON
Popis SDRAM paméti Paméti 07.09.1999
Micron

Spolecnost Micron Technology patfi k pfednim svétovym vyrobctim polovodicovych
pamétovych Cipa. Produkty Micron, které jsou povéstné svou kvalitou, nachdzeji své
uplatnéni v mnoha prumyslovych oblastech, véetné pocitacti, pocitacovych periferii,
spotfebni elektroniky, CAD/CAM, telekomunikaci a dalSich. Produkty Micronu jsou
distribuovany pfimo (pfes internet), prostfednictvim autorizovanych partnerti i
nezévislych prodejct. V zéii 1998 byla dokoncena akvizice, ve které spolecnost Micron
zakoupila veskeré pamétové aktivity Texas Instruments. O mésic pozdéji naopak Intel
investoval ptl miliardy dolartt do Micronu. Tovérny a zastoupeni md Micron prakticky
po celém svéte, k nejdulezitéj$im patii vyrobni zavody v Boise (Idaho), Avezzano
(Italie) a R&D centrum v Richardsonu (Texas).



V nasledujici tabulce najdete informace o aktudln¢ vyrabénych a dodavanych cipech.
Jejich architektura se urcuje velmi jednoduse. Pokud se na tabulku trochu vice zadivite,
urcité si vS§imnete, Ze organizace je jiZ obsazena piimo v ndzvu (typu) Cipu.

Rychlost paméti je rozdélena podle maximélni mozné frekvence a CAS (CL latency
time) takto:

Paméti -10 (v tabulce neuvedeny) se fadi mezi starsi typy dnes oznacované jako PC66, -
8E je PC100 a -75 pak PC133. Pokud jste vdmi hledany typ paméti nenasli, zkuste se
také porozhlédnout i piimo u vyrobce.

Typ paméti Drganizace : Refresh : Baleni
MT48LCIM16AL | 1Mx 16 | 254K S0pin R'-"“_':S'”“ EEL F;%'é”:qﬂm
MT48LC2ZM32B2 2M w32 4k aapin -7 3 | 133 MHE
MT48LCAM16AZ | 4Mx 16 | 4K S4pin s 5 | 133 M
MT48LCEMBA2Z amM % e 4k S4pin -75 3 133 MHz
MT48LC16M4AZ | 16Mxd4 | 4K Sdpin 75 > | 100 Mz
MT48LCBM16A2 amM w16 4k S4pin -7G 2| 142 MHz
MT48LC16MBA2 16M % 3 4k S4pin -8E 2 | 125 MHz
MT48LCIZM4AA2 32M % 4 4k 2dpin -BE 2 | 100 MHz
MT48LC16M16A2 16M x 16 3k S4pin
MT48LC3IZMBAZ F2Mx 8 a3k S4pin
MT48LCO4M4A2 | &dM x 4 ok =4pin
MT - wyroboe Micron
48LC - SDRAM 3.3
J_—2=2I"-'L 4=4M, 3=8M, 16=1aM
MT 48LC 8 M 8 A2 - 8E
M=Mega T TFh_.fl:hIDst
Wiite Recovery Clock
4=x4, 3=x8, 16=x16, J2=x32
Popis SDRAM paméti
IBM 12.08.1999
=,

Spolecnost IBM jisté nenf tfeba nijak pfedstavovat. Pfipomefime jen, Ze to byli oni, ktef{
vymysleli IBM PC, jez se pozdé&ji vZilo jako obecné oznacovani osobnich pocitacli na

bazi procesort Intel a kompatibilnich. Dnes IBM zaujima prumyslove jedno z

vedoucich postaveni v polovodi¢ové technice. Méné zndmou informaci je ovSem také
to, Ze jsou vyrobci paméti pro tyto pocitace a dokonce jiZ podporuji novy standard
PC133. V tabulce, kterd je niZe k dispozici jsou uvedeny zdkladni typy dnes doddvanych
pamétovych moduli SDRAM. Vsechny uvedené ¢ipy jsou urceny pro napajeni 3.3V a

maji refesh 4K.




Paméti oznacené -75A jsou PC133, -260/-360 pak PC100 a ostatni se fadi mezi

pomalejsi PC66. Pokud jste vas typ ¢ipu zde nenasli, podivejte se na podrobnéjsi stranky

pfimo u vyrobce.

Typ pameti Drganizace |
IBMO316169CT3C | 1M x 16
IBMO316409CT3C | 4Mx 4 )
IBMO316809CT3aC | 2Mx 8 Provedeni:
IBMO364164CTI8 | 4hi% 16 virobce Eislo - TSOP I
IBMO364404CT3B | 160 x 4 I pismeno B - TS0J
IBM0O364804CT3B aM ok g IBMO364804CT3IR
IBMO3644B4CT38, | 32M x 4 T Revize: A B.
IBMO212164CT3A | 8Mx 1o Organizace:
IBMO312404CT3A | 32M % 4 16 - 7 % 16
IBMO312804CT3A | 16M3x 8 A0 - P 4
IBMO325164CT3A | 16Mx 16 S0k - 2 8
IBMO325404CT3A | 640 x 4 | architektura:
IBM0325804CT3A | 32Mx 8 0516 - 1EME

0364 - G4hb

0312 - 128Mb

0325 - 256Mh

-¥5A | -B0O =260 | -360 -10
CL=3 | CL=3 | CL=2 | CL=32 | CL=3
Maw frelvence | 133 MHz | 125 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz
Pristup, doba 5.4 ns 6 ns A ns 6 ns qns

Cianaceni

s

031 6809CTID DIGAB04CT ID
10 01230 1o OILETHO

IBM 9352 IBM 14 14
-asosoznopq | T41097v2 PO

Popis SDRAM paméti Toshiba Paméti 14.09.1999

Toshiba America Inc. (TAI) byla zaloZena jako americka pobocka tokijské Toshiba Corporation. Od té doby se TAI
rozrostla na multimilionovou spolecnost s vice nez osmi tisici zaméstnanci. S jejich pamétovymi produkty se
muzZeme setkat na mnoha mistech v IT zafizenich, jako jsou desktopy i vykonné PC, grafické systémy, pfenosné
pocitace, sitova a komunikacni zafizeni. Pro své obchodni aktivity pouZiva Toshiba znacku TAEC, pod jejiz
hlavi¢kou proddva mimo jiné i pevné disky, CD a DVD mechaniky.

V nésledujici tabulce jsou popsdny vyrabéné SDRAM Cipy veetné jejich vnitfni organizace. Pokud potfebujete zjistit
velikost takovéto vasi paméti, zapamatujte si tuto organizaci a podivejte se sem.

K dnesnimu dni jsou zndmy celkem tfi revize vyrdbénych &ipti oznadovanych pismeny (viz obrazek vpravo). Cipy
revize A se jiz nevyrabéji. Byly uréeny do pocitacti PC66 s piistupovou dobou 10 nebo 12ms. Revize B se vyrabi v
provedeni 10 nebo 8ns a nakonec C se dodava ve tiech provedenich 10 (-10), 8 (-80) a 7.5ns (-75). U typu
TC59S6432CFT se navic doddvaji i provedent s rychlosti 7 (-70), 6 (-60) a 5.4ns (-54). Paméti s piistupovou dobou
12 a 10ns se fadi mezi PC66, 8ns - PC100 a 7.5ns pak PC133. VSechny uvedené typy pouZivaji refresh 4K. Pokud
jste zde né&které hledané typy nenasli, podivejte se také pfimo k vyrobci na adresu http://www.toshiba.com.




Typ paméti Organizace TCS - wirohce Toshiba TOSHIBA
TCS9S1604AFT | 4M x 4
SR 2 [,

}{ ——— -
TC59516324FT | Sizkyx 3z | 1G9 95 1008AFT- 10 o
TC59S6404CFT | 16M % 4 { Eeg'zg_tﬁzu é%}gf}fl' A,
TC5956408CFT | 8Mx 8 Organizace D4=x4, 08=x8,
TCS9S6416CFT | 4M x 16 Thylp, 32=ya2
TC59S6432CFT | 2M x 32 architektura 16=16Mh,
TC59SM704FT | 32Mx 4 B4=640b, M7=128Mb"
TCSOSM708FT | 16M x B
TCS9SM716FT | BMx 16
r A Y
Popis SDRAM paméti "
Mitsubishi Pameéti 04.10.1999

Mitsubishi Electric Corporation, jeden z deseti nejvétSich producentti polovodicovych
¢iptl, jako prvni uspés$né integrovala DRAM pamét’ a procesorové jadro do tzv. eRAM
technologie. Déle nabiz{ Sirokou $kdlu polovodi¢ovych produkti, véetné eRAM, ASIC a
pamétovych obvodu. Mitsubishi Electric je zndmym vyrobcem spotiebni elektroniky a
inovéitorem v oblasti velkych obrazovek a plazmovych displeji. My se ovSem nyni
budeme zajimat o nejcastéji se vyskytujici typy SDRAM cEipt vyrabénych jejich
Memory Semiconductor divizi. JestliZe podle zjiSténé organizace chcete zndt i jeji
velikost podivejte se sem.

Tyto paméti dale muzeme delit také podle rychlosti. Pod typem Cipu (napriklad
M5M4V16S30BTP) se jeste nachazi dalsi fadek (napriklad TAIWANS1699B09-10). Pro
nds je dilezité prave to posledni oznaceni -10. V nasledujici tabulce zjistite podle tohoto

¢isla pistupovou dobu a doporuc¢enou maximalni frekvenci.

Pokud jste vasi pamét’ mezi vySe uvedenymi typy nenasli, zkuste se porozhlédnout po
internetovych strdnkéch vyrobce. Je tfeba ov§em poznamenat, Ze 16 Mb SDRAM
paméti zde jiZ nenajdete.

I Typ paméti Organizace
Typ paméti | Pfist.doba | Frekyvence M5 MAY2 82 0TP 32M = 4
‘2 =70 5{-54 ns igg mHZ M5 M4y 2 BS30TP 16M x B
- - ns £
MSM4Y2ES40TR 8M % 16
-8 (-8L) b ns 100 MHz MEMAYSESZOTE | 64M X 4
“8A 6 ns 123 MHz MSMAYSESI0TP 32M x 8
10 (-10L) | &ns 100 MHz MSMAYSESAOTP | 16M X 16
Typ pameti Organizace YWyrobce Mitsubishi
MSMV1EBS20ATR 4M 2 4 Mapdieni, W=3.3v
M54 16S30ATR 2M = B welikost v Mb (16=165,
MSM4V16S404TP | 1M x 16 64=64,28=128,56=256)
MEM4YE4S20B TP | 16M X 4 —_— G Ia
MSM4VE4SI0DTE | 8M % 8 M3 Mav E4J5 30ATP
MSM4VE4SAOB TP | 4M % 16 gr%@ﬁr:aceJ l
iviz, tabulka)

Wyrobni revize (A a2 D)
nernus’ byt uvedena



Popis SDRAM paméti
Siemens / Infineon

SIEMENS

Infineon

tschnelagiss

Paméti 27.08.1999

AZ7 donedédvna byla zndmd spolecnost Siemens jako velmi vyznamny vyrobce
pamétovych moduld. Od 1.dubna 1999 vsak predala vyrobu firmé Infineon
Technologies, kterou plné vlastni. Zde se vyviji, vyrdbi a proddvaji polovodice,
mikro€ipy pro pocitace a celd fada informac¢nich zatizeni. Aktivné se také podili na
polovodicovych feSenich pro pouziti v oblastech pfenosu hlasu a dat, komunikacich,
perifernich zatfizenich a bezdratové komunikaci. Firma Infineon je rozdélena do péti
divizi, jednou z nich je divize zaméfend na pamétové a bezpecnostni produkty. V
soucasné dobé je Infineon desatym nejvétsim vyrobcem polovodicil na svete.

V aktudlni nabidce paméti SDRAM jsou moduly 16, 64 a 256 Mb. Vsechny zacinaji
ndpisem HYB39S. Oznacuje se tim jednak vyrobce a pak typ paméti (SDRAM). VétSina
z nich pouZziva refresh 4K, pouze 256 Mb moduly maji 8K. Pismenem L se oznacuji
typy s niz§im ptikonem (Low Power). Podle pfistupové doby se pak déli na PC66 (-10, -
8B), PC100 (84, 8) aPC133 (7, 7.5). U 16ti MBitovych paméti HYB39S16160CT se
jesté vyrabéji navic paméti 7, 6 a 5.5 pro maximadlni rychlosti 143, 166 a 183 MHz.

Pokud jste zde popis vasi paméti nenasli, podivejte se pfimo na stranky vyrobce, kde
najdete technické informace k riznym vyrabénym druhim (DRAM, SDRAM,
RAMBUS, atd.)

HYB 395 16400 AT-10

L |—1D=PEEE, 8=PC100d, 7=PC133

T=provedeni TSOP II
Vyrobni revize (A aZ C)
400=x, 800=x8, 160=%x16
16=16Mb, 64=64Mhb, 256=256Mh
J95=5DRAM 3.3V

HYB = Siemens / Infineon

HYB 39516160AT  44pin: 1M x 16
HYB 39516800AT  44pnin 4M ® 4
HYB 39516400AT : S0nin: 2™ x 8

HYB 3956416087 : S4pin: 4M = 16
HYB 395644008T 54pin: 16M x 4

HYB 39564800BT S4nin. 8M x 8 Mazimalni frekvence:

HYB 3952561607 S4pin 16M x 16 e e
HYB 3952564007 S4nin 64M x 4 ;
HYB 3952568007 S4nin. 32M x 8 “BA 123 MHz }pc1DD
-5 125 MHz
7.5 133 MHz
27 193 g [PC133
6 166 MHz

‘5 103 M. [HonSpesd
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Popis SDRAM paméti Samsung Paméti 17.08.1999

Paméti oznacené tremi pismeny SEC jsou u nds celkem zndmé. Vyrabf je korejskd spole¢nost Samsung, kterd byla
zaloZena jiz zaCatkem bfezna roku 1938. V té dob€ dodévala na trh pouze zemé&délské a ndmoini potifeby. Od roku
1983 se zacala orientovat na nové vznikajici elektrotechnicky trh doddvkou prvnich 64kB DRAM paméti. V dneSni
dobé doddva zatizeni spotiebni elektrotechniky, 1ékatské piistroje, mobilni telefony a snaZi se proniknout na
automobilovy trh atd. Radf se mezi prvni, kdo dokazal vyrobit 1Mb pamétovy &ip.

V nasledujicich tabulkach jsou popsany nejcasteji se u nds vyskytujici pamétové obvody SDRAM (postupné za
sebou jsou ¢arami oddé€leny typy 16Mb, 64Mb, 128Mb a 256Mb) véetné kompletniho vysvétleni jejich popisu.

VétSina zde popsanych paméti pouziva refresh 4k, pouze prvni (KM416S1120D a posledni tii 256 Mbit obvody
pracuji s 2k refreshem. Pokud vami hledand pamét’ zde nenf k dispozici, zkuste se podivat na stranky vyrobce ve
Spojenych Stitech nebo ptimo v Koreji.

kM 4 aA S5 BE C D E E G H I 1]
1 2 2 4 5 & 7 &8 &8 10 11 12 13

1 Pokud je na nékteré paméti KM, znamena to wyroboe Samsung

2 4 =DRAM

3  Qdrganizace 4=x4 B=x8 16=xl16 JF2= 232

4 5 =5SDRAM

5 welkaost 1=1M, 2=2M, 4=4M, B=5M,
16=16M, 32=32M, 6d4=04M, 28=122M

6 Refresh 0=4k, 1=2k, 2=8k, 3=16k

7 Pofet banki 2=2 banky, 3=4banky

8 Interface O=LYTTL (3.3%), 1=55TL_3 (3.3%), 2=55TL_2 (2.9%],
3=LVTTL (2.5%), 4=LVTTL (3.0%), 5=5S5TL (2.5

9 Revize Bez=1 generace, A=2 gen., B=3 gen., ...

10 Pouzdro T=TSOP II, N=5TSCP II, C=uBGa (CSP)

11 Teplota Bez=MNormal (0 a2 70°C), E=Extended (-25° a7 85°C),
I=Industrial (-40° aZ 85°C)

12 Mapajeni G=3.3v, B=3.0v, =25V (dale jsou jest&: C,E,F)

13 Ffistupovd doba  F=7ns (143 MHz,CL=3), B8=2ns (125 MHz,CL=3],

10=10n= {100 MHZ,CL=3), A=7.3ns (133 MHz,CL=3),
L=PC100 {100 MHz,CL=3]}, H=PC100 {100 MHz,CL=2,3)

Typ paméti Organizace
e e N
KM41651120D 1M 16
KM4852020C oM % 5 KM41658030T aM ¥ 16
KM44540200 AM % 4 KM445320304 22M ¥ 4
----------------- KM44532030AN M ¥ 4
KM4 16540208 Ay I8
KvM1S40218 | k1o KMABSIG000A | 16
KM41654030C 4M 3 16
KM416540300 | 4Mx 15 KM48516030BN 16M 3 8
KM41654031B aM x 16 KM4B8516030T __ | _ 18M 8 _ |
KM3165162304 | 16 x 16
KM432520308 20y 32
KM44564230A B 3 4
KM445160208 160 % 4
KM44516030C 160 3 4 KM48532230A 3M % 8
KM44516030D 160 % 4
KM48580208 B x 8
KM4858030C A x 6
KM4858030D B ¥ &




NEC

Popis SDRAM paméti NEC Paméti 06.09.1999

Pocétky spole¢nosti NEC Electronics se datuji kolem roku 1981. Od zac¢atku je soucdsti skupiny NEC Corporation,

mezindrodniho vyrobce pocitacii, komunikacnich a polovodi¢ovych produkti. V soucasnosti patii mezi deset

nejvétsich US vyrobctl v tomto oboru. Paméti tvoii, vedle mikroprocesort a ASIC, jedno z kli¢ovych odvétvi NEC

Electronics. Sidlo spole¢nosti je ve zndmém "Kiemikovém udoli" (Silicon Valley) v kalifornské Santa Clafe,
vyrobni haly pak v Roseville. Dnes tato firma vyrabi pfes 5.000 produktt, které nachazeji své uplatnéni napf. v

tiskdrndch, hubech, ptepinacich, hernich konzolich, handheld PC, noteboocich a dalsich.

Paméti NEC rozpoznéte podle napisu NEC Japan nebo podle typu. VSechny zacinaji bud’ D4 nebo uPD4. V
piipad¢, Ze vase pamét ma organizaci x16, neuvadi se jiz Interface (LVTTL), ale pouze pocet bankd.

Pokud jste zde hledané informace o vasich NEC pamétech nenasli, podivejte se také piimo k vyrobci na adresu

http://www.necel.com.

Gy -A10L

1A
|— L=nizky pfikon {u v&t3iny typl neuveden) ng ig%gi 512%-!1{:83 z 16 Mb
BEI=EIEIn5 EIEEMHZL 10=10ns |::|.|:||:||"-"||‘|Z:|J D4516821 1M = 16
a2 E%ﬂHf% - D4564163 | 1M ¥ 54
apajen: D4564323 1512k x 128) 0
Provedeni: GS=TSOP II D4564441 @ 4aM ¥ 1A
Werze (nemusi byt uvedena) D4564941 @ oM ¥ 22
Interface: 1=LVTTL D45128163 My 64
- F‘DEEt bankd: 1=1,2=2,3=4 D45122441; oM % 16 128 Mb
- Drganizace: 4=x4, 8=x8, 16=x16 D45128841 4M % 32
- 16=16Mh, 64=64Mb, 128=12aMh, 256=256Mh DAESEE163 A4 Ea
—- 5=5S0DRAM
- Oznacent pameti NEC (nekdy biva | pPDg misto D4) B:g%ggg:% IBE'r.T }{}{3121'5 256 M
[ |
MOSEL VITELIC
Popis SDRAM paméti o,
Mosel Vitelic Paméti 11.08.1999

Mo

Spolecnost Mosel Vitelic je zndma u nds pouze jako vyrobce levnéjSich neznackovych
paméti. Vznikla koncem roku 1991 sloucenim dvou soukromych zadvodi Mosel
(vyrobce SRAM) a Vitelic (vyrobce DRAM). Dnes je samozejmé drzitelem certifikatu
ISO 9001 a 9002. Od zacatku Cervna 1999 je také dodavatelem paméti SDRAM s
oznac¢enim PC133 o velikosti 64 a 128Mb. Popis aktudlné vyrabénych a dodavanych
pamétovych Cip najdete napiiklad zde.

Pokud je pamét’ oznacena na konci 8PC jedna se o tzv. PC100, tedy paméti plné
vyhovujici tomtuto standardu. VSechny typy jsou doddvany v zapouzdieni TSOP II a
podle typu vnitini organizace maji nasledujici pocet nozicek: 1Mx16 - 50pin, 2Mx8,
4Mx4 - 44pin a 4Mx16, 16Mx4, 8Mx8 - 54pin. Napdjeci napéti je vSude 3.3V a refresh




4K.

HYE 295 16400 AT-10

|—1D=PEEE, 8=PC100, 7=PC133

=provedeni TSOP 11

.
Lvirru ni revize (A aZ C)

400=x4, 800=x8, 160=x16

16 =16Mb, 64=64Mb, 256=256Mb

J95=5DRAM 3.3V
HYB = Siemens / Infineon

Mazimalni frekvence:

HYB 39516160AT 44pin’ 1M x 16 30 100 MHz
HYB 39516800AT 44nin . 4M % 4 38 100 MMz }pcaa
HYB 39516400AT S0nin. 2M x 8 ap 195 MUz
HYB 39564160BT S4pin: 4M x 16 2 1ot wy }pcmu
HYB 39564400BT S4nin . 16M x 4 Z
HYB 39564800BT S4pin. 8M x 8 Ao 13EMHZY oo
- -7 143 MHz
HYB 395256160T S4pin 16M x 16
HYB 3952564007 Sdrin 64M x 4 B 166 MHz }HighSpeed
HYB 3952568007 S4nin: 32M x 8 -5.5 183 MHz
Jak rozpoznat velikost Paméti 26.08.1999

72pin SIMMi
Ve zméti riznych vyrobcil a znacek by se zdalo, Ze rozpoznat velikost SIMM paméti
neni az tak jedoduché. Pravé proto, jsme pro vds vytvofili tabulku, podle které se da
zjistit velikost paméti v zavislosti na poctu ¢ipt a jejich provedeni. Podstatné

spolehlivéjsi metoda je zjistit podle popisu typ a podle toho se déle zatidit. To by ovSem
bylo na nekolik ¢lankt nebo na serial.

Pro zjednoduseni tedy miZeme konstatovat, Ze velikost SIMM paméti se da zjistit podle
pocti ¢ipt na PCB (tedy desticce plosnych spojit), dale pak podle poctu noZicek na
jednom pfipdjeném obvodu a nakonec se hodi i informace o tom, zda je SIMM osazen
jedno nebo oboustranné.

Pocty nozicek se v nasledujici tabulce oznacuji takto: 4x5 - znamend, Ze pamét ma z
jedné strany 5pinti, pak mezeru a dalSich pét pint. Z druhé strany je to stejné. U paméti
2x14, 2x16, ... je 14 resp. 16 pinil z kazdé ze dvou stran. Pocet ¢ipti uvadi celkovy pocet
¢ipti na SIMMu, architektura popisuje logicky uspofadani paméti z hlediska parity (x32
je bez, x36 je s paritou). Vnitin{ organizace Cipt zde neni potieba znat. Pokud se ovSem
budeme v budoucnosti zabyvat SDRAMy, bezpodminecné ji potfebujete védet.

Pokud ndhodou mate na svém SIMMu né&jaky zvlastni pocet ¢ipti nebo uprostied se
nachdzi navic nejaky maly pomocny obvod, obvykle se jednd o provedeni OEM nebo
QC (v tabulce jsou oznaceny fialovou barvou, ale existuje jich podstatné vice). Nejsou
to paméti opravované, jak by se zddlo, ale specidlné upravené piimo z vyroby. Jsou zde
pouzity ¢astecné funkeni pamét'ové obvody, které se pomoci pridané logiky tvéti jako
zcela bezproblémové. Tak se vam muze stat, Ze napiiklad oboutranny SIMM se Ctyimi
obvody 2x20pin nema dle ocekdvani 8, ale pouze 4 MB. Tyto paméti se pak
samoziejmé prodavaji 1épe, jelikoZ jsou o néco levnéjsi nez jejich plnohodnotni
kolegové.
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] Single 1x32 4 ME
10 Single 1% 36 4 MB
1z SiD 1 x 36 4 MB
RS Houble 5y 3 B ME
Z0 Diouble Z % 36 a ME
24 Double 2% 36 g ME
a Single 4w 32 16 MEB
416 17 SID 4w 36 16 MEB
16 Double gow a3 32 MB
24 Double 3% 36 32 MB
4 Single 2w 3 a ME
2x14 a SiD 4w 32 16 MB
16 Double dx 32 32 ME
4 Single gxaz 32 MB
a Single 16 % 32 &4 MB
ZRAB oy R
16 Double 32 w32 128 MB
Z Single 1% 32 4 MB
2820 g TR Y 3 T e
2 Single 1x32 4 ME
ZR2ZL g R e TR Y 3R e
4% 11 4 Single 2% a2 3 ME




